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der geplante Transistor
BFP740 war leider nicht zu
einem akzeptablen Preis

zu bekommen, daher wurde der
Vorlaufertyp ACs eingesetzt.
Rauschen = 0,2 dB starker.
GroBsignalverhalten ist

mehrere dB schlechter.
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GroBeres C lasst Storungen
(Handy u.a.) passieren.

13+3 Windungen ©@,35 CUL auf
Ferritkern FT 23-61.
Errechnete Werte fur 58 Ohm-
Anpassung erbrachten weniger
Verstarkung.

zum Dioden-
Ringmlscher
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